ACAMILLE BAUER

Rely on us.

¢ System monitorowania stanu sieci : klasa 0,2

e Uniwersalny: U/l,P/Q/S,f PFitd.
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¢ Zdalna komunikacja za pomoca Modbus RTU
e Mierniki energii: klasa 0,5S, az do 16 taryf
e DMS5F : czas odpowiedzi 15 ...25 ms

e e Konfiguracja bez podtaczenia napiecia
sl pomocniczego

e

SINEAX DM5S/DMSF

Klasa Premium

programowalnych przetwornikow
silnoprgdowych




. DMSS i DMSF - Nastepna generacja przetwornika

SINEAX DM5S i Sineax DMESF to pierwsze urzadzenia z nowej serii  proporcjonalnie do pradu DC przy zastosowaniu wyj$¢ analogowych
swobodnie  programowalnych  przetwornikéw  pomiarowych lub Modbus RTU.

przeznaczonych do pracy w systemach silnopragdowych. Klasyczny Pomiarodbywa sie nieprzerwanie we wszystkich czterech éwiartkach
przetwornik o wysokiej doktadno$ci, nadaje sie do zadar monitorowania i moze by¢ optymalnie dostosowany do systemu monitorowania.
i modernizacji aplikacji stosowanych w przemy$le i w rozdziale Zaréwno$redniczaspomiarujakimaksymalny przewidywany poziom
dystrybucji energii. sygnatu moga by¢ konfigurowane.

Urzadzenie moze by¢ szybko i fatwo dostosowane do zadania Uruchomieniejestbardzo prosteijestwspomagane zapomocafunkcji
pomiarowego za pomocg oprogramowania CB-Manager - nawet jesli  serwisowych, takich jak drukowanie tabliczki znamionowej,
nie ma dostepu do zasilania pomocniczego. W zalezno$ci od wersji  sprawdzenie potaczenia, uzyskanie pomiaru oraz symulacji i

urzadzenia, wielkosci mierzone moga by¢ odwzorowywane skalowania wyj$¢ analogowych.
Czas pomiaru, programowalny 4... 1024 cyki Y, 2 (1), 1, 2, 4, 8 cykli
Najszybszy czas odpowiedzi (dla 50Hz)| 85... 165ms 15... 25ms
Miernikienergii max. 32 mierniki nie wspierane
Auto skalowanie wejs¢ U/l wspierane nie wspierane

- Monitorowanie stanu systemu w klasie doktadnosci 0,2

Chwilowe warto$ci bedg obliczane w regularnych odstepach czasu i beda dostepne na wyjsciach analogowych i w interfejsie Modbus.

Opis 14 | 2L | 3G | 3U | 3A | 4U | 40 | [Description 14 2L 3G 3U 3A [4U (40
Napiecie sieci o | o | | - | - | -] -] [Czestotliwos¢ sieci o (o |o |0 |0 |0 |
Napiecie L1-N — e | = | = | =] | @ Wspéiczynnik mocy czynnej sieci, PF=P/S o [0 |o |0 |o [o |o
Napiecie L2-N — | e| = | = | = | | e | [Wspét mocy czynnej w fazie U — e |= |= |= | |e®
Napiecie L3-N — | = =1 =1 =1 | e [Wspét mocy czynnej w fazie 2 — le |= [= |= |o |e
Napiecie L1-L2 — | = | e | | o | o | e | Mspst. mocy czynnej w fazie L3 - |- |- |- |- o
Napiecie L2-1.3 | = e| | o| | @ Wspdtczynnik mocy biemej sieci, QF=Q/S o |o [o [0 |0 |0 |o
Napieice L3-L1 — | — | e| o| o| | @ spol. mocy biernej w fazie U — |e |= [= |= |e |e
Przesunigcie napiecia wz.zera| — | — | — | — | — | o | o | Wspdt mocy biemej w fazie 12 — Je |= = |[= |e |e
Prad sieci o | — | o | —| - -] - spol.  mocy biemej w fazie 13 - - = - |- e e
Prad w fazie L1 —|®|[—| ]| ®| *| | [LFwspdlczynniksieci, JA R D R A D
Prad w fazie L2 _ |l el -] o] o o o [nak(Q:(1- abs(PF))
Prad w fazie L3 — | = | —-| | o| | e | |LF wspdczynnik w fazie L1 — Je |= [= |= |e |o
Prad w przewodzie N (obliczany) — | © | = | = | = | o | o | |F wspdtczynnik w fazie L2 — e = |= |= |o |e
Moc czynna sieci o | o | o | o o| of @ LF wspdtczynnik w fazie L3 - = 1= [= |- |e |e
Moc czynna w fazie U — | e| = | = | = | o | e | [Napiecie $rednie — | |e | |o |e |e
Moc czynna w fazie 2 — | e| | | =| o| o [Prad $redni — |e |= |eo |o |o |e
Moc czynna w fazie L3 - | = =1 -]~ | | [Prad $redni ze znakiem mocy P — e = |o |eo |o |o
Moc bierna sieci e | o | o| o| o| o| o | [Prad Sredni systemu (met. bimetalu) o |- o |- |- [- [-
Moc bierna w fazie L1 — e | = | = | =| | @ Prad $redni (met. bimetalu) w fazie L1 [— |eo |- |o |o |o e
Moc bierna w fazie L2 — e | = | = | —=| | @ Prad Sredni (met. bimetalu) w fazie L2 |- |eo |- | [eo |o |e
Moc bierna w fazie L3 — | = | = | =| = | e| e | Prad Sredni (met. bimetalu) wfazie L3 |- [= |- |e® |[eo |o |e
Moc pozorna sieci ° ° ° ° ° ° ° ax. prad Sred. w sieci (met. bimetalu) o |- | [— [— |- |-
Moc pozorna w fazie L1 e | = | = | =| | e ax. prad Sred. (met. bimetalu) w fazie L1 — |e |— |o | |0 |eo
Moc pozorna w fazie L2 | e | | =| =| | e ax. prad $red. (met. bimetalu) w fazie L2 — |e |= |o |o [o |o
Moc pozormna w fazie L3 |- = = = e | e ax. prad $red. (met. bimetalu) w fazie L3 - |- — e e (o o
14 = sie¢ 1-fazowa lub 4-przewodowa symetryczna lub 3U = sie¢3-przewodowa niesymetryczna

3-przewodowa niesymetryczna 3A = siec3-przewodowa niesymetrczynaw uktadzie Arona
2L = sie¢ 2-fazowa (split phase) 4U = siec4-przewodowaniesymetryczna
3G = sie¢3-przewodowasymetryczna 40 = sie¢4-przewodowa niesymetrycznawpoiqczeniuotwartej(gsviazdy
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Monitorowanie poboru energii w klasie 0,5S

DM5S obstuguje do 32 licznikéw energii. Do kazdego z tych
licznikébw moze zostaC przypisana podstawowa wielko$¢é
mierzona oraz taryfa. Obecna taryfa okreslana jest za pomocg
Modbus.

Dla aplikacji z krétkim czasem pomiaru, np. zuzycie energii w
ciggu jednego dnia roboczego lub partii produkcyjnej,
rozdzielczos¢ moze zosta¢ dostosowana.

Dzieki ciggtemu pomiarowi i automatycznej detekcji zakresu
zostaje zachowana wysoka doktadno$¢ pomiaru.

Dowolna konfiguracja urzadzenia

W celu parametryzaciji przetwornik DM5S zostat wyposazony w
interfejs USB.

Wyijscie pomiarowe moze by¢ reprezentowane poprzez wyjscia
analogowe i/ lub interfejs Modbus.

e Az do32miernikow

e Az do 16 taryf (kontrola za pomocg Modbus)

e Dowolnie wybierana wielko$¢ podstawowa (P, Q, S, 1)
¢ \Wysoka doktadno$¢0.5S

e Ciagty pomiar

¢ Dowolnie wybieralna rozdzielczo$¢ miernika

Aplikacje

e \Wersja uniwersalna (dla wszystkich rodzajow sieci)
e Siecisymetryczne

e Sieci 1 fazowe i 4-przewodowe symetryczne

Wyjscia analogowe
e brak
e 1,2,3lub4 galwanicznie odizolowane +20mA

Interfejs Modbus (Protokét Modbus RTU)

e Brak
o/

Parametryzacja, serwis i dokonywanie pomiaréw

Dostarczane oprogramowanie CB-Manager zapewnia
uzytkownikowi nastepujace funkcje:

® Peing parametryzacje przetwornika DM5S

e Lokalnie: przez interfejs USB (réwniez bez zasilania
pomocniczego)

e Zdalnie: przezinterfejs Modbus

e OFFLINE:urzadzenie niemusibyc¢podtaczone
¢ Drukowanie biezacych danych na etykiecie

¢ Dowolne oznaczenie opisu didd LED

e Pomiar i rejestracja mierzonych wielkosci

e Kontrola prawidtowego podtaczenia urzadzenia

* Archiwizacja plikow konfiguracyjnych i pomiarowych
e Ustawianie i kasowanie zawarto$ci licznika

e Symulacja i strojenie wyjs¢ analogowych

®

HEAVY CURRENT ENGINEERING

ey
satting [ v &
. ™ Uiz [ un w(:ﬂ W g - |
& e = . ] ® T A
i © et | [T R I | i |
Fw a2l O s — w1 1w % A
R e 1 I
win [ e [V wan e [ oo =
! — um | 8 [ TEESR . A
0 aud progy
| N
= u 00 A —
‘* F[Tansm NE 0D KV
" a 3 PE LF
[ww [Twvar [ e
Sys| omis [ omm [ oo [ B0 % 15200
1
U [oowe | oo ni ] 0 00 T
L2 | oo s 7 10m ] [ Hat
[T [ il 1000 00 e K [ ==
.

W celu identyfikacji urzadzenia opisy przy diodach Power LED mogq,
by¢ zmienione. W tym celu tworzy i drukuje sie nowa etykiete.
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- Dane techniczne

Wejscia zaci8ki drubow Gmm? Warunki srodowiskowe , informacje ogélne
;?fs;%m;nowy' ;Iséaxl 'éin:ul;i'g;ny) Temperatura pracy: ’ -10 az do—22 azdo 24 az do +55°C
Pobor: <12x0.01 Q na faze Temp. magazynowania: -25az _do do +’7’0 C .
Przeciazenie: 10 A ciagle Wptyw temperatury: 0.5 x niepewno$¢ pomiaru na 10 K
100 A, 10x1s, przerwa 100's Dryft diugoterminowy: 0.2 x niepewnos$¢ pomiaru przez rok
' ' Inne : grupa uzyta Il (EN 60 688)
Napiecie znamionowe: 57.7...400V,,100...693 V maksymalne: Wilgotno$¢ wzgledna: <95%bez kondensacii
480V, 832V, (sinusoidalne) Wysokos¢: <2000m max
Pobor: <U2/154MQnafaze Urzadzenie moze by¢ uzywane tylko w pomieszczeniach!
Impeqapch: 1.54 MQ na faze . Cechy mechaniczne
PrzeciaZenie: 480V, 832V} ciagfe Wymiary (H x B x D): 110x 70 x 70mm
600 V|, 1040V ,10x10s,przerwa10s Orientacja: dowolna
800 V|, 1386V| |, 10x1s, przerwa 10 Materiat obudowy: poliweglan
Czestotliwo$¢ znamionowa:  45...50 /60 ... 65 Hz Waga: 5009
) ) o Klasa odpornosci ogniowej: V-0 wg. UL94, samogasnace, nie kapie, bez
Pomiar TRMS: az do 31 harmonicznej halogenu
Sie¢ 1-fazowa i
Split phase (system 2 fazowy) Kod zamowieniowy
3-przewodowa, obcigzona symetrycznie SINEAX DM5S, programowalny, do 4 wyj$¢ analogowych, Modbus/RTU, mierniki
3-przewodowa, obcigzona niesymetrycznie, z ) .
przesunigciem fazy SINEAX DMSF, programowalny, 1/2 cyklu pomiarowego do 4 wyj$¢
3-przewodowa, obcigzona niesymetrycznie analogowych, Modbus/RTU, mierniki
3-przewodowa, obcigzona niesymetrycznie, uktad Arona
4-przewodowa, obcigzona symetrycznie . , Kod Nie
4- przewodowa, obciazona niesymetrycznie Funkcje, wybor blolfady kodem | DM5X -
4-przewodowa , obcigzona niesymetrycznie, Open-Y blokady
1 Podstawowe urzadzenie
Zasilanie zaciéki $rubowe 6mm? o A . )
Napiecie znamionowe: 100...230 V AC +15%, 50...400 Hz Bez wyswietlacza, montaz na szynie TH35 0
24..230VDC+15% 2 Aplikacje
Pobérmocy: <8VA
Uniwersalna wersja dla wszystkich sieci (3U,3I) 1
Vs{yjécia anglogowe: Eagiéki élru;)owIe 2,5mm2 , galwanicznie odizolowane 1 fazowa, 3/4-przew. z obc. symetrycznym (3U,11) 2
inearyzacja: iniowa lub zatamana
Zakres: +20mA (24 mA max.), bipolarny 1 fazowa lub 4-przew. z obc. symetrycznym (1U,11) 3
Doktadnosc: +0,1% ( zawarte w podstawowej doktadnosci) 3 Znamionowy zakres czestotliwosci
Czas odpowiedzi(50 Hz): <DM5S: 85-165 ms (dla 4 cykli pomiarowych) 45, 50/60... 65 Hz 1
<DMS5F: 15-25 ms (dla 1/2 cyklu pomiarowego) 4 Napiecie pomocnicze
Obciazenie: <500 0 (max. 10V /20 mA) Napiecie pomocnicze 24...230V DC, 100...230V AC 1
Wplyw obcigzenia: < 01% 5 Magistrala danych
Modbus RTU zaciéki $rubowe 2,5mm?2 - Bez - A 0
RS-485 (protokét Modbus/RTU) 1
Polaczenie fizyczne: RS-485, max. 1200 m. 6  Wyjscia
Predkosc: 2.4 a2 do 115,2 kBaud Bez A 0
Liczba urzadzen: <32 1 wyj$cie analogowe, bipolarne +20mA 1
USB interfeis konfi . 2 wyj$cia analogowe, bipolarne £20mA 2
interfejs konfiguracyjn )
g guracylny 3 wyjécia analogowe, bipolarne £20mA 3
Potaczenie fizyczne: USB, max. 3m. 4 wyj$cia analogowe, bipolarne £20mA 4
Podtaczenie: gniazdo USB-B 7 $wiadectwo badan
Klasa urzadzenia: Human Interface Device (HID) Bez wiadectwa badan 0
ez Swiadectwa badan
Niepewnos¢ pomiaru Swiadectwo badar w jezyku niemieckim D
Warunki odniesienia: Otoczenie 23 °C + 1K, sinusoidal Swi — alaki
(zgodne z [EC/EN 60688) Pomiar ciggu 8 cykli, PF =1, SWla(-iectWO-badan W jezyku angielskim E
Czestotliwos¢ 50. .ﬁ?)l}z, obcigzenie 250 Q 8  Konfiguracja
Napiecie, prad: +0,12% FSU /FSI Konfiguracia podstawowa 0
Moc +0,2% (FSUxFSI)2) guracjap
Wspdtczynnik mocy: +01° 2)
Czestotliwosc: +0.01Hz CA IVI | LLE B A U E R
Energia czynna: klasa 0,5S, EN 62 053-22
Energia bierna: klasa 2, EN 62 053-23
1) FSU / FSI - Skonfigurowana maksymalna warto$¢ wej$é napieciowych / pradowych Rely on us.
%) Dodatkowa niepewnos¢ przy braku przewodu neutralnego (3-przewodowe potaczenia)
® Napiecie, moc: 0.1% warto$ci zmierzonej; wspotczynnik obcigzenia: 0.1° Camille Bauer AG
® Energia: Wplyw napigcia x 2, niepewno$¢ kata x 2 Aargauerstrasse 7 =2
Bezpieczenstwo CH-5610 Wohlen / Switzerland = f
Wejscia pradowe sa galwanicznie odizolowane od siebie. . ; =
Klasa ochrony: II (chronione izolacja, wej$cia napieciowe chronione za Phone:  +4156 618 21 11 = E
pomoca impedancji) Fax: +4156 618 21 21 £
Stopien zanieczyszczenia: 2

info@ camillebauer.com
www.camillebauer.com

Stopien ochrony:
Kategoria przepieciowa:

IP30 (obudowa), IP20 (zaciski)
CAT IIl 600V
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